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К.Г. АЙВАЗЯН, С.Х. ХУДАВЕРДЯН 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТИОТРАЖАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ 

ЧЕРНОГО КРЕМНИЯ 

Черный кремний является перспективным новым материалом для формирования 

антиотражающих поверхностей солнечных элементов. Методом конечных разностей во 

временной области (FDTD) исследована связь геометрических параметров черного кремния 

с оптическими характеристиками поверхности. Смоделирована 3D структура, состоящая 

из конусов с различными параметрами: высотой, диаметром и периодичностью располо-

жения. 

Ключевые слова: солнечный элемент, черный кремний, моделирование, коэффи-

циент отражения. 

K.G. AYVAZYAN, S.KH. KHUDAVERDYAN 

MODELING THE BLACK SILICON ANTIREFLECTION SURFACES 

Black silicon is a new perspective material for forming antireflection surfaces of solar 

cells. The relation of geometric parameters of black silicon with optical characteristics of the 

surface by the Finite Difference Time Domain method (FDTD) is investigated. A 3D structure 

consisting of cones of different heights, diameters and in-plane periodicities is simulated. 

Keywords: solar cell, black silicon, modeling, reflection index.


